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MỞ ĐẦU 

 

Laser bán dẫn công suất cao phản hồi phân bố đóng vai trò quan trọng trong các ứng 

dụng quang phổ phân giải cao [1, 2] do các ưu điểm như gọn nhỏ, công suất cao, độ rộng 

phổ hẹp. Các nghiên cứu gần đây cho thấy độ rộng phổ của DFB laser đạt mức hàng chục 

kHz [3]. Tuy nhiên, các tính chất quang của laser phụ thuộc chủ yếu vào các thông số 

quang học cơ bản của laser như chiều dài buồng cộng hưởng, hệ số ghép, hệ số phản xạ 

của gương ra, pha của trường quang trên bề mặt gương, chiết suất nhóm… Phần lớn các 

thông số này, đối với laser sau khi chế tạo khó có thể xác định từ các phương pháp trực 

tiếp [4]. Do đó việc nghiên cứu tính toán, xác định các thông số quang học cơ bản của laser 

công suất cao phản hồi phân bố để đo đạc đánh giá laser sau chế tạo là cần thiết. Do đó 

chúng tôi đã lựa chọn đề tài “TÍNH TOÁN THÔNG SỐ QUANG HỌC CƠ BẢN CỦA 

LASER BÁN DẪN CÔNG SUẤT CAO DFB” 

Sử dụng phương pháp fit hàm dựa trên cơ sở hàm Green đối với phổ khuếch đại của 

laser bán dẫn công suất cao DFB 780nm. Sử dụng kết quả thực nghiêm đo phổ khuếch đại 

của các laser  chúng tôi đã tiến hành tính toán và xác định các thông số cơ bản của các 

laser này. Đưa ra các phản hồi giúp cho việc chế tạo laser phù hợp yêu cầu sử dụng.  

Luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Laser bán dẫn công suất cao DFB. 

Chương 2: Cơ sở phương pháp tính toán các thông số cơ bản của laser bán dẫn 

DFB. 

Chương 3: Tính toán các thông số quang học cơ bản của laser bán dẫn công suất cao 

DFB phát xạ vùng 780 nm. 

 

 

 

 


